[bookmark: _GoBack]Pasiūlymas yra iš puslaidininkinės elektronikos srities, o būtent puslaidininkinių lazerių, turinčių p–n sandūras, ir gali būti vartojamas elektrooptinėse ryšio sistemose, greitaveikėse impulsinės elektronikos schemose, elektroninėse automatikos sistemose, funkcinės elektronikos sistemose, ir t. t. Pasiūlytame puslaidininkiniame lazeryje yra panaudotas atskiras nepriklausomas skirtingų krūvininkų – skylių p ir elektronų n injekcijos į savitojo – i– laidumo puslaidininkinę aktyviąją i– sritį metodas, o skylių p ir elektronų n injekcijos šaltiniai yra p+–n–p ir n+–p–n dvipoliai tranzistoriniai dariniai, sumontuoti betarpiškai i– srityje. Kitame variante vietoje tranzistorinių darinių yra padaryti anodo A ir katodo Kt kontaktai. Aktyvioji i– sritis yra varizoninis puslaidininkis. Palyginus su analogu, pasiūlytas puslaidininkinis lazeris ir įtaisai su juo pasižymi didesne veikimo sparta, didesnėmis funkcinėmis savybėmis ir didesnėmis energetinėmis charakteristikomis. 

Pasiūlymas yra iš puslaidininkinės elektronikos srities, o būtent puslaidininkinių


 


lazerių, turinčių 


p


–


n sandūras, ir gali būti vartojamas elektrooptinėse ryšio sistemose, greitaveikėse impulsinės 


elektronikos schemose, elektroninėse automatikos sistemose, funkcinės elektronikos sistemose, 


ir t. t. 


Pasiūlytame puslaidininkiniame lazeryj


e yra panaudotas atskiras nepriklausomas skirtingų 


krūvininkų


 


–


 


skylių 


p


 


ir elektronų 


n


 


injekcijos į savitojo


 


–


 


i


–


 


laidumo puslaidininkinę aktyviąją i


–


 


sritį metodas, o skylių 


p


 


ir elektronų 


n


 


injekcijos šaltiniai yra p


+


–


n


–


p ir n


+


–


p


–


n dvipoliai 


tranzistoriniai dariniai, sumontuoti betarpiškai i


–


 


srityje. Kitame variante vietoje tranzistorinių 


darinių yra padaryti anodo A ir katodo Kt kontaktai. Aktyvioji i


–


 


sritis yra varizoninis 


puslaidininkis. 


Palyginus su analogu, pasiūlytas pus


laidininkinis lazeris ir įtaisai su juo pasižymi 


didesne veikimo sparta, didesnėmis funkcinėmis savybėmis ir didesnėmis energetinėmis 


charakteristikomis. 


 




Pasiūlymas yra iš puslaidininkinės elektronikos srities, o būtent puslaidininkinių   lazerių, turinčių  p – n sandūras, ir gali būti vartojamas elektrooptinėse ryšio sistemose, greitaveikėse impulsinės  elektronikos schemose, elektroninėse automatikos sistemose, funkcinės elektronikos sistemose,  ir t. t.  Pasiūlytame puslaidininkiniame lazeryj e yra panaudotas atskiras nepriklausomas skirtingų  krūvininkų   –   skylių  p   ir elektronų  n   injekcijos į savitojo   –   i –   laidumo puslaidininkinę aktyviąją i –   sritį metodas, o skylių  p   ir elektronų  n   injekcijos šaltiniai yra p + – n – p ir n + – p – n dvipoliai  tranzistoriniai dariniai, sumontuoti betarpiškai i –   srityje. Kitame variante vietoje tranzistorinių  darinių yra padaryti anodo A ir katodo Kt kontaktai. Aktyvioji i –   sritis yra varizoninis  puslaidininkis.  Palyginus su analogu, pasiūlytas pus laidininkinis lazeris ir įtaisai su juo pasižymi  didesne veikimo sparta, didesnėmis funkcinėmis savybėmis ir didesnėmis energetinėmis  charakteristikomis.   

